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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad do sterowania pracg przetgczalnych generatoréw reluktancyj-
nych.

Znany jest opisu patentowego PL233990 uktad do zasilania i odbioru energii, zwtaszcza do prze-
faczalnych maszyn reluktancyjnych, w ktérym w kazdej sekcji jeden koniec obwodu rezystancyjno-in-
dukcyjnego potgczony jest z jedng elektrodg tranzystora pierwszego i z jedng elektrodg diody pierwszej
gatezi pierwszej, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego potgczony jest z jedng elektrodg
diody drugiej i z jedng elektrodg tranzystora drugiego drugiej gatezi. Druga elektroda tranzystora pierw-
szego potgczona jest z jedng elektrodg diody wspélinej i z jedng elektrodg kondensatora, a druga elek-
troda diody pierwszej i druga elektroda tranzystora drugiego potgczone sg z jednym biegunem maga-
zynu energii elektrycznej. Drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego kazdej sekcji potgczony jest
poprzez zawor sterowany kazdej sekcji z drugim biegunem magazynu energii elektrycznej, z drugg
elektrodg kondensatora i z drugg elektrodg diody wspéinej. Korzystnie jest, gdy jedna z elektrod diody
drugiej kazdej sekcji potaczona jest z jedng z elektrod diody wspdlnej i z jedng z elektrod kondensatora.
Korzystnie jest rowniez, gdy zaworem sterowanym jest tyrystor.

W znanym uktadzie, energia z uzwojen maszyny podczas tadowania kondensatora moze byé
przekazywana tylko jednoczes$nie do magazynu energii i do kondensatora.

Istota uktadu do sterowania pracg przetgczalnych generatoréw reluktancyjnych wedtug wyna-
lazku polega na tym, ze druga elektroda kondensatora potgczona jest z drugimi elektrodami diod pierw-
szych kazdej sekcji, z drugimi elektrodami tranzystoréw drugich kazdej sekcji i z jednym biegunem ma-
gazynu energii. Korzystnie jest, gdy druga elektroda kondensatora jest potaczona z masg i przewodem
ochronnym.

Uktad do sterowania pracg przetgczalnych generatordéw reluktancyjnych wedtug wynalazku
umozliwia, nie tylko zasilanie obwodéw rezystancyjno-indukcyjnych napieciem wyzszym od napiecia
magazynu energii elektrycznej, ale pozwala réwniez na przesyfanie energii z obwoddw rezystancyjno-
-indukcyjnych oddzielnie do kondensatora i do magazynu energii, przy czym po natadowaniu konden-
satora do zgdanej warto$ci napiecia, pozostata cze$¢ energii zwracanej z obwodu rezystancyjno-induk-
cyjnego przesytana jest do magazynu energii z pominieciem kondensatora. Mozliwo$¢ przesytania ener-
gii oddzielnie do kondensatora lub magazynu energii pozwala na przekazywanie catej energii z obwodu
indukcyjno-rezystancyjnego, do chwili zatgczenia tyrystora, do kondensatora bez réwnoczesnego jej
zwrotu do zrddta energii. Dodatkowo ukfad wedtug wynalazku, dzieki potgczeniu jednej elektrody kon-
densatora z masg i z przewodem ochronnym znacznie utatwia, w szczegélnosci jego montaz, a nade
wszystko zwieksza bezpieczerstwo obstugi.

Przedmiot wynalazku, w przykfadzie wykonania uwidoczniony jest na rysunku przedstawiajgcym
schemat uktadu do sterowania pracg przetgczalnych generatoréw reluktancyjnych.

W kazdej sekcji 81, ..., Sn ukfadu do sterowania pracg przetgczalnych generatoréw reluktancyj-
nych wedtug wynalazku, jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL potaczony jest z jedng
elektrodg tranzystora pierwszego T1 i z jedng elektrodg diody pierwszej D1 gatezi pierwszej, a drugi
koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL pofgczony jest z jedng elektrodg diody drugiej D2
i z jedng elektrodg tranzystora drugiego T2 drugiej gatezi. Druga elektroda tranzystora pierwszego T1
i druga elektroda diody drugiej D2 potgczone sg z jedng elektrodg diody wspdlnej DW i z jedng elektrodg
kondensatora C. Druga elektroda diody pierwszej D1 i druga elektroda tranzystora drugiego T2 potg-
czone s3 z jednym biegunem magazynu energii elektrycznej U. Natomiast druga elektroda kondensa-
tora C potgczona jest z drugimi elektrodami diod pierwszych D1 kazdej sekcji $1, ..., Sn, z drugimi
elektrodami tranzystoréw drugich T2 kazdej sekcji 81, ..., Sn, z jednym biegunem magazynu energii U
oraz z masg G uktadu i z przewodem ochronnym PE. Drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego
RL kazdej sekcji S1, ..., Sn potgczony jest poprzez zawér sterowany Ts kazdej sekcji S1, ..., Sn, ktérym
jest tyrystor, z drugim biegunem magazynu energii elektrycznej U i drugg elektrodg diody wspéinej DW.

W przypadku szczeg6lnym: W kazdej sekcji S1, ..., Sn uktadu do sterowania pracg przetgczal-
nych generatoréw reluktancyjnych wedtug wynalazku, jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyj-
nego RL pofgczony jest z emiterem tranzystora pierwszego T1 i z katodg diody pierwszej D1 gatezi
pierwszej, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL potgczony jest z anodg diody drugiej
D2 i z kolektorem tranzystora drugiego T2 drugiej gatezi. Kolektor tranzystora pierwszego T1 i katoda
diody drugiej D2 kazdej sekcji 81, ..., Sn, pofaczone sg z katodg diody wspdéinej DW i z jedng elektrodg
kondensatora C. Anoda diody pierwszej D1 i emiter tranzystora drugiego T2, kazdej sekcji 81, ..., Sn,
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potgczone sg z ujemnym biegunem magazynu energii elektrycznej U. Drugi koniec obwodu rezystan-
cyjno-indukcyjnego RL kazdej sekcji S1, ..., Sn potgczony jest poprzez zawér sterowany Ts kazdej
sekcji 81, ..., Sn z dodatnim biegunem magazynu energii elektrycznej U i z anodg diody wspéinej DW
w ten sposéb, ze anody tyrystoréw Ts potaczone sg z drugimi koricami obwoddw rezystancyjno-induk-
cyjnych RL, a katody z dodatnim biegunem magazynu energii U. Druga elektroda kondensatora C po-
faczona jest z ujemnym biegunem zrédta energii U, emiterem tranzystora T2 kazdej sekcji S1, ..., Sn
i anodg diody D1 kazdej sekcji S1, ..., Sn oraz z masg G uktadu i z przewodem ochronnym PE. W za-
leznosci od potozenia kagtowego wirnika przetgczalnej maszyny reluktancyjnej pracujacej jako generator
wigczane sg tranzystory pierwszy T1 i drugi T2 wzbudzanej sekcji S1, ..., Sn, co powoduje przeptyw
pradu wzbudzenia przez obwéd rezystancyjno-indukcyjny RL tej sekcji S1, ..., Sn.

W poczgtkowym etapie wzbudzania obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL, kazdej sekciji
$1, ..., Sn, energia przesytana jest z kondensatora C do obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL okre-
Slonej sekcji S1, ..., Sn, a po roztadowani kondensatora C do napiecia nizszego od napiecia magazynu
energii U, przesytana jest wytgcznie z magazynu energii elektrycznej U poprzez diode wspé6ing Dw. Po
osiggnieciu okreslonego potozenia wirnika, tranzystory: pierwszy T1 i drugi T2 wzbudzanej sekc;ji
S1, ..., Sn sg wytgczane, co powoduje przeptyw energii elektrycznej z obwodu rezystancyjno-indukcyj-
nego RL tej sekcji 81, ..., Sn przez diody pierwszg D1 i drugg D2 do kondensatora C. Po natadowaniu
kondensatora C do okres$lonej wartoSci napiecia wtgczany jest tyrystor jako zawér sterowany Ts tej
sekcji 81, ..., Sn, przez ktéry energia przekazywana jest do magazynu energii U z pominieciem konden-
satora C. Tyrystor jako zawdr sterowany Ts wylgcza sie po zaniku prgdu w obwodzie rezystancyjno
-indukcyjnym RL po roztadowaniu energii tej sekcji 81, ..., Sn. Wzbudzanie i roztadowywanie energii
obwodoéw rezystancyjno-indukcyjnych RL kolejnych sekcji S1, ..., Sn odbywa sie cyklicznie, zaleznie od
potozenia katowego wirnika przetgczalnej maszyny reluktancyjnej.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad do sterowania pracg przetgczalnych generatoréw reluktancyjnych, w ktérym w kazdej
sekcji jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego potgczony jest z jedng elektrodg tran-
zystora pierwszego i z jedng elektrodg diody pierwszej gatezi pierwszej kazdej sekcji, a drugi
koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego potgczony jest z jedng elektrodg diody drugiej
i z jedng elektrodg tranzystora drugiego drugiej gatezi kazdej sekcji, przy czym druga elek-
troda tranzystora pierwszego potgczona jest z drugg elektrodg diody drugiej kazdej sekcji,
jedng elektrodg diody wspdlinej i jedng elektrodg kondensatora, a druga elektroda diody pierw-
szej jest potgczona z drugqg elektrodg tranzystora drugiego kazdej sekcji z jednym biegunem
magazynu energii, zas drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego kazdej sekcji pota-
czony jest poprzez zawor sterowany kazdej sekcji z drugim biegunem magazynu energii elek-
tryczneji z drugg elektrodg diody wspdinej, znamienny tym, ze druga elektroda kondensatora
(C) potaczona jest z drugimi elektrodami diod pierwszych (D1) kazdej sekciji (81, ..., Sn), z dru-
gimi elektrodami tranzystoréw drugich (T2) kazdej sekcji (S1, ..., Sn) i z jednym biegunem
magazynu energii (U).

2. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze druga elektroda kondensatora (C) jest potgczona
z masg (G) uktadu i przewodem ochronnym (PE).
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